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低功耗 JFET 输入运算放大器 

1. 概述 

TL082/TL084 是一组适用于低功耗，高速工作的 JFET 输入运算放大器。这组芯片在单

片集成电路上，实现了双极、结型场效应管两种线性集成技术。先进的芯片设计和工艺生产

流程保证了 JFET 输入对管的良好匹配。使这组芯片在保持低功耗的同时，实现了很高的增

益带宽积和高压摆率。很低的输入偏置电流和输入失调电流更是这类运算放大器的突出优点。 

TL082/TL084内部集成的运算放大器分别两组和四组，管脚功能分布与工业流行的普通

运算放大器 MC1458和 LM358/LM324等保持兼容。 

2. 特点 

 输入失调电压最大值为 6mV 

 较低的输入偏置电流：30pA 

 较低的输入失调电流：5pA 

 较宽的带宽增益：3MHz 

 高压摆率：13V/us 

 较低的供电电流:每个放大器 1.4Ma 

 高的输入阻抗：10
12  

3. 芯片管脚示意图 
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4. 极限值 

参数 符号 取值范围 单位 

电源电压 
VCC 

VEE 

18 

-18 
V 

输入差分电压 VID ±30 V 

输入电压范围（注释 1） VIDR ±15 V 

输出短路持续时间（注释 2） TSC 持续  

功耗 

塑料封装 DIP 

额定值高于 TA=+47℃ 

PD 

1/θJA 

680 

 

10 

mW 

 

mW/℃ 

焊接结点温度 TA 0～+70 ℃ 

贮存温度范围 TSTG -65～+150 ℃ 

注释：1.输入电压不得超过电源电压或低于 15V。 

      2.输出端短路接地或任一电源。对温度和电源电压进行限制，以确保功耗不超出范围。 

5. 电参数 

（VCC=+15V，VEE =-15V, TA=0℃～70℃,除非特殊说明） 

参数 符号 
TL082 TL084 

单位 
最小值 典型值 最大值 

输入失调电压（RS10K,VCM=0V） VIO 
 

- 

 

- 

 

20 
mV 

输入失调电流（VCM＝0V）注释 1 IIO - - 5.0 nA 

输入偏置电流（VCM＝0V）注释 1 IIB - - 10 nA 

大信号电压增益 

VO=±10V,RL≥2.0K 
AVOL 15 - - V/mV 

输出电压摆动(波峰-波峰) 

RL≥10K 

RL≥2.0K 

VO 

 

24 

20 

- 

- 

- 

- 
V 

注释： 

1.见图 3，焊接温度每升高 10℃，JFET 输入放大器的输入偏置电流约增大 2 倍。为了

使焊接温度与环境温度尽量保持一致，必须使用脉冲技术进行试验。 
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6. 交流电参数特性 

（VCC=+15V,VEE =-15V, TA=25℃,除非特殊说明） 

参数 符号 Min. Typ. Max. 单位 

输入失调电压(RS10K,VCM=0V） VIO - 5.0 15 mV 

输入失调电压的平均温度系数 

RS＝50，TA =0℃～70℃ 
∆VIO/∆T - 10 - uV/℃ 

输入失调电流 VCM=0V（注释 1） IIO - 5.0 200 pA 

输入偏置电流 VCM=0V（注释 1） IIB - 30 400 pA 

输入阻抗 RJ - 10
12
 -  

共模输入电压范围 VICR ±10 15,-12  V 

大信号电压增益 VO=±10V,RL≥2.0K AVOL 25 150 - V/mV 

输出电压摆动(波峰-波峰) RL =10K VO 24 28 - V 

共模抑制比 RS≤10K CMRR 70 100 - dB 

电源电压抑制比 RS≤10K PSRR 70 100 - dB 

电源电流（每个放大器） ID - 1.4 2.8 mA 

单位增益带宽 BW - 4.0 - MHz 

限摆率（见图 1）(VIN=10V, RL =2.0K, 

CL=100pF) 
SR - 13 - V/us 

上升沿时间（见图 1） TR - 0.1 - us 

过冲(VIN =20mV, RL =2.0K, CL =100pF) OS - 10 - % 

等效输入噪声(RS＝100，f=1.0KHz） EN - 25 - nV√𝐻𝑧 

信道分离度 AV=100 CS - 120 - dB 

注释： 

1. 见图 3，焊接温度每升高 10℃，JFET 输入放大器的输入偏置电流约增加 2 倍。

为了使焊接温度与环境温度尽量保持一致，必须使用脉冲技术进行试验。 
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7. 封装外形尺寸 

DIP8 引脚封装尺寸： 
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SOP8 引脚封装尺寸： 

 

DIP14 引脚封装尺寸： 

6
.3

5
±
0
.2

5

19.10 +0.30/-0.20

2.54
1.52＋0.3/-00.46±0.08

1

14 8

7

 

SOP14 引脚封装尺寸： 

6
.0

0
±
0
.2

0

8.56±0.20

3
.9

0
±
0

.1
0

1.270.406

71

814
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8. 订货信息 

产品型号 供货方式 

XXXX DIP8 引脚封装，塑管，每管 50 只 

XXXX SOP8 引脚封装，塑管，每管 100 只 

XXXX DIP14 引脚封装，塑管，每管 25 只 

XXXX SOP14 引脚封装，塑管，每管 50 只 
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